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2. Ödev (8.03.04)

ekilde ilkesel yapısı verilen etkin de er-do ru gerilim çevirici geni  bandlı olarak tasarlanacak 

ve  MHz’e kadar i aretler  ölçülecektir. Çalı ma bölgesinde hatanın h  % 0.  olması ve genli i

0V’a kadar olan i aretlerin ölçülmesi istenmektedir. Devrenin giri  direnci RI 00kΩ dan 

büyük olacaktır.

a)  Besleme gerilimlerini belirleyiniz. 

b) Her bir devre blokunu tasarlayınız. Devreleri gerçekle tirmek üzere uygun birer i lemsel 

kuvvetlendirici seçiniz, her bir blok için devre elemanlarını belirleyiniz. Yol gösterme: Geni

bandlı çalı ma sa lamak üzere giri teki mutlak de er alıcının akım ta ıyıcılarla (AD844 veya 

PA630 tümdevreleri ile ) gerçekle tirilmesi  yararlı olacaktır.

PSPICE programı yardımıyla 
c) Her bir devre blokunun çalı masını inceleyiniz, istenen özellikleri sa layıp sa lamadıklarını

ara tırınız. 

d) Elde etti iniz sonuçları yorumlayınız. Tasarım hedeflerinize ula ıp ula amadı ınızı ara tırınız. 
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